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A 2030 H/V vorläufise technische Daten

Der Schaltkreis ist ein Leistungsverstärker mit Gegentakt-B-Endstufe, der vor-
wiegend für NF-Endstufen in der Rundfunk- und Phonoindustrie vorgesehen ist.
Hinsichtlich einer Applikation ist der Schaltkreis als Leistungsoperationsverstärker
mit interner Frequenzkompensation zu betrachten. Eingebaute Schutzvorrichtungen
(Uberstrom- und Temperaturschutz) sorgen dafür, daß der Schaltkreis in seinem
sicheren Arbeitsbereich betrieben wird.

Abmessungen in mm und Anschlußbelegung:
(G rößtma ß)

A 2030 V A 2030 H

Gehäuse : 5poliges Plastgehäuse,
ähnlich TO 220
A 2030 H - horizontaler Einbau
A 2030 V - vertikaler Einbau

Masse: 5 s g

Typstandard: TGL 39609

Internationaler Vergleichstyp: TDA 2030

1 nichtinvertierender Eingang
2 invertierender Eingang
3 Betriebsspannung Us-
4 Ausgang
5 Betriebsspannung Us*
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Blockschaltung:

Meßschaltungen:

Meßschaltung für as.:



Grenzwerte, gültig für den Betriebstemperaturbereich

1) gilt nur, wenn ü" : 150'C-Rot'R16;s nicht überschritten wird

Statische Kennwerte

Stromaufnahme
Us: + 18V

Ausga ngsoffsetspan nu ng
Us: + 18V

Ausgangsleistung
Us: t 14V, Ru :4O
f : 1kHz, k: 10% '

Us : .,+ 14V, Rl: 8 O
f : 1 kHz, k: 1Oo/o

Betriebsspannung

Ausgangsspitzenstrom

G esa mtverl u stl eistu n g

I n nerer Wä rmewiderstand

Betriebstem peratu rbereich

Klirrfaktor
Us: + 14V, Po:0,1 W
I:1kHz,Rr-:4'f)
Us:+14V,Po:12W
f:1kHz,Rr-:4f,)
Us:.* 14V, Po:8W
f:1kHz,Rl:8.f)
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Eingangsbiasstrom ls 1 FA
' U5:+18V \

Eingangsoffsetspannung lU,1ol 4 -20. mV
Us: + 18V

Eingangsoffsetstrom lltol , 2 500 nA r

i'Us:t18V
'Offene Spannungsverstärkung Auon 7'6 80 dB
Us: +14V
User :'2OV,R1-+ o

Brummspannungsunterdrückung SVR 40 55 dB
Us : 28Yt Rl = 4 f,), Rc : 22kO
fer: 100 Hz, Us, : 0,5 V"6

Signalrauschabstand S/N
Us: t 14V, Rr-:4Q

' fmeß:30 Hz ...2OkHz
' Bezugsgröße Po: 50 mW

Obere Grenzfrequenz fo 172 kHz' 
Us : + 14V, Rl :4{2
Po=12W,AAu:-3dB
Abschalttemperatur 161 oC

, (Gehäusetemperatur)
Us: + 14V, Rl :4{2
Ps :2W ohne Kühlung, f : 1 kHz :



Tabelle der Maßangaben (Größtmaße)

Benennung Maßbuchstabe Tvp
A 2030

Einbauhöhe

Anschlußbreite

Anschlußdicke

Gehäuselänge

Länge des Kühlbleches

Länge oberhal b Befestigu ngsloch

Gehäusebreite

Rastermaß

Reihenrastermaß

Dicke des Kühlbleches

Anschlußlänge

Befestigungsloch

Abstand Anschlüsse bis Gehäuseboden

Abstand Befestigungsloch bis 1. Anschlußreihe

Absta nd Befesti g u ngsloch
bis Oberkante Leiterplatte

Gehäusehöhe

Ansch lu ßlänge (kü rzere)

Länge der ungebogenen Anschlüsse

Abstand Gehäuseboden bis 1. Anschlußreihe
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Bestellbezeichnung: Schaltkreis A 2030 H - TGL 39609



Anwenderschaltungen:

Prinzipschaltung:
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Kennlinien: AO300t28s

42030
Ut=f(Ucc)
f =1 kHz
k =10o/o

= Parameter
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Po= f(Ucc)
f =lkHz
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RL= Parameter
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40304283

A 2030
b. f (Ucc)
f - lkHz
k.loh
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42030
Ul;f(Ucc!
f = l,kHz
k =lYo
Rt= Parameter
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P6 .= f (U;)
Uss= !l{V
f =l kHz
Rg = Param.
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A03010 283

A2030
k = f(Po)

f . lkHz
Rt = Parameter
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1 =g(f)
Ug6= tlztV
Rl = 491
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4030t2?83

A 2030
k = g(f)
Ucc= rl4V
Rl = 851

P9 = Parameter

f'-Hz
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403013 283

42030
k =f($a)
Us6=!14Y
f = lkHz
RL = Param.
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